






































































































专利名称(译) 金属配位化合物,发光装置以及显示设备
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水谷英正
冈田伸二郎
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野口幸治
森山孝志
井川悟史
镰谷淳
古郡学
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H01L51/00 H01L51/30 H05B33/14

CPC分类号 C07F15/0033 C07F15/0073 Y10S428/917 H01L51/0087 C07F15/006 C07F15/0086 H01L51/0085 
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代理人(译) 王杰

优先权 2000367080 2000-12-01 JP
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其他公开文献 CN1364847A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种包括发光层的有机EL装置，该发光层包含作为提供长时间高效率发光的发光物质的下列式(I)表示的金属配位化合物：LmML’
n，其中M表示Ir、Pt、Ph或Pd；L表示二齿配位体；L’表示不同于L的二齿配位体；m为1，2或3的整数；n为0，1或2的整数，条件
是m和n的和为2或3。部分结构MLm由下列式(2)或式(3)表示，部分结构ML’n由下列式(4)或式(5)表示：∴其中CyN1、CyN2、
CyN3、CyN4、CyC1、CyC2和CyC3如说明书所定义。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5f515042-b68d-4de6-a15a-2ab16d014998
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027345343/publication/CN1180050C?q=CN1180050C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1180050C



